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Typ diody: dioda krzemowa

Firma: ZSRR

e e

' okoto 0,5 G

Zastosowanie: obwody FM i AM odbior-

Wykonanie: prostownicza dioda krzemo-
wa w.cz. w obudowie plastykowej, cigzar

= 2 ' nikéw TV, regulatory, dyskryminatory,
Rys. 2-228. 1106 aparatura pomiarowa
Wartosci charakterystyczne
| mo6  I106A ‘ |
I, L 50 75 | mA | przy tg,, = 20°C
I | 25 50 | mA | przy t,,,;, = 125°C
Utnio | 200 200 \%
Cp 0;5 0,5 nF przy f= 100 MHz, Ug =10 V
tor 0,5 0,5 us przy Ip = 15 mA, Up =30 V
WartoSci graniczne
Ug max 30 30 | V| przy t,, = 20°C
UR max 30 30 A% PIrzy ltymp = 125°C
I ax 30 30 mA | przy Ug = Ug maxs tamp = 20°C
IR max 100 100 mA | przy Ug = Ug maxs famp = 125°C
Ir min 2 ' mA | przy Up =2V
It nin 1 mA przy Up =1V
100 150 | mA
Ir min 500 500 mA
Sonax | 600 600 | MHz
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Rys. 2-232. Charakterystyki pradowo-napie~
ciowe

Rys. 2-231. Charakterystyki pradowo-napieg-
ciowe
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Rys. 2-233. Zalezno$¢ rezystancji od napiecia wstecznego
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Rys. 2-234, Zalezno$¢ rezystancji od napigcia wstecznego



